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(54) Gasisolierte Schaltanlage 

(57) Es wird ein gasisolierte Schaltanlage mit einem 
MehrflanschgehSuse, insbesondere Vierflanschge- 
hSuse vorgeschlagen, das AnschluBflansche (1 , 4, 6, 8) 
fur einen Leistungsschalter (3) und/oder einen Span- 
nungswandler (5) und/oder einen Schnellerder (7) und 
einen Kabelabgang for den AnschluB eines Kabels auf- 
weist Im Kabelabgangsgehause (9) ist mindestens ein 



Uberspannungsableiter (11) integriert, der mit seinem 
einen HauptanschluB mit dem Leiter des mit Spannung 
beaufschlagten Kabels und mit seinem anderen Haupt- 
anschluB mit dem geerdeten Kabelabgangsgehause (9) 
verbunden ist 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine gasiso- 
lierte Schaltanlage mit einem Mehrflanschgehause, ins- 
besondere Vierflanschgehause, das AnschluBflansche 5 
fur einen Leistungsschalter und/oder einen Spannungs- 

u/oprflor iinH/riHor oinon 5^rJ-inollorHor unH oinon k' ah ol. 

abgang fur den AnschluB eines Kabels aufweist. Die 
Erfindung kann beispielsweise bei SF6-Hochspan- 
nungsschaltanlagen verwendet werden. io 
[0002] Es besteht allgemein die Forderung, gasiso- 
lierte Schaltanlage vor wahrend des Betriebes auftre- 
tenden Oberspannungen - beispielsweise durch 
Blitzeinschlage hervorgerufen - zu schOtzen. Dazu ist 
es erforderlich, einen Oberspannungsablerter pro is 
Phase mSglichst nahe der gasisolierten Schaltanlage 
zu instaliieren. Es ist beispielsweise mdglich, die Uber- 
spannungsableiter separat in einem eigenen Gehause 
unterzubringen. Bei Einsatz eines separaten Gehauses 
wird ein zusatzlicher AnschluBflansch bendtigt. so 
[0003] Bei einer dreiphasig gekapselten gasisolier- 
ten Schaltanlage sind standardmaBig alle vier 
AnschluBflansche eines Vierflanschgehauses durch 
einen Leistungsschalter, einen Spannungswandler, 
einen Schnellerder und einen Kabelabgang bererts 25 
belegt. Um eine solche gasisolierte Schaltanlage 
zusatzlich mit einem Oberspannungsablerter zu verse- 
hen, muB ein zusatzliches. zwischen dem Vierflansch- 
gehause und dem Leistungsschalter zu installierendes 
Dreiflanschgehause vorgesehen werden, um einen wei- 30 
teren AnschluBf lansch zu schaffen. 
[0004] Dies erfordert neben dem erhOhten Kbsten- 
aufwand einen erh&hten Raumbedarf, der die gasiso- 
lierte Schaltanlage und gegebenenfalls auch das die 
Schaltanlage enthaltende Gebaude in den AbmaBen 3s 
nachteiiig beeinfluBt. 

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine gasisolierte Schaltanlage der eingangs genannten 
Art anzugeben, bei der mit minimalem zusatzlichem 
Raumbedarf ein Oberspannungsableiter instaliiert wer- 40 
den kann. 

[0006] Diese Aufgabe wird in Verbindung mit den 
Merkmalen des Oberbegriffes erfindungsgemaB 
dadurch gelfist daB im Kabelabgangsgehause minde- 
stens ein Oberspannungsablerter irrtegriert ist, der mit 45 
seinem einen HauptanschluB m'rt dem Leiter des mit 
Spannung beaufschlagten Kabels und mit seinem 
anderen HauptanschluB mit dem geerdeten Kabelab- 
gangsgehauses verbunden ist. 

[0007] Die mit der Erfindung erzieibaren Vorteile so 
bestehen insbesondere darin, daB fur den Einbau eines 
Oberspannungsableiters bei einer dreiphasig gekapsel- 
ten gasisolierten Schaltanlage ein zusatzliches Drei- 
flanschgehause nicht mehr erforderlich ist 
Dementsprechend ergeben sich erhebliche Kbsten- und 55 
Raumvorteile. Ein werterer Vorteil ist darin zu sehen, 
daB bei der Projektierung der Schaltanlage und der 
Gebaudeplanung die Fragestellung entfallt, ob ein 



Oberspannungsableiter gewunscht wird oder nicht. Da 
die AbmaBe der Schaltanlage durch den Einbau eines 
Oberspannungsableiters nicht beeinfluBt werden, ist 
selbst eine spatere Nachrustung von Schaltanlagen mit 
einem Oberspannungsablerter problemlos mdglich. 
[0008] Die Erfindung wird nachstehend anhand des 

in rlor 7oir»Kni_tnn Warnoclall+on A m m Kri inr»cKoicr»iolc 

erlautert. In der Figur ist ein Schnitt durch eine gasiso- 
lierte Hochspannungsschattanlage dargestellt. Es ist 
ein Vierflanschgehause 1 zu erkennen, an dessen 
ersten AnschluBftansch 2 ein Leistungsschalter 3 ange- 
schlossen ist. Am zweiten AnschluBf lansch 4 des Vier- 
flanschgehause 1 ist ein Spannungswandler 5 befestigt. 
Am dritten AnschluBf lansch 6 des Vierflanschgehause 
1 ist ein Schnellerder 7 angeschlossen. An den vierten 
AnschluBf lansch 8 des Vierflanschgehause 1 ist ein 
Kabelabgang mit Kabelabgangsgehause 9 montiert. 
[0009] Der Kabelabgang weist in bekannter Wetse 
einen KabelendverschluB 10 auf, welcher zum 
AnschluB eines mit Hochspannungspotential beauf- 
schlagten Kabels an die gasisolierte Hochspannungs- 
schattanlage dient. Des weiteren ist ein 
Oberspannungsableiter 11 innerhalb des Kabelab- 
gangsgehauses 9 untergebracht. Der Oberspannungs- 
ableiter 11 ist mit seinem einen HauptanschluB mit dem 
Leiter des mit Hochspannungspotential beaufschlagten 
Kabels und mit seinem anderen HauptanschluB mit 
dem geerdeten Kabelabgangsgehauses 9 verbunden. 
[0010] Bei Einsatz eines zwei- oder dreiphasigen 
Kabelanschlusses sind dementsprechend auch zwei 
oder drei Oberspannungsableiter 11 innerhalb des 
Kabelabgangsgehauses 9 vorgesehen. 

Patentanspruche 

1. Gasisolierte Schaltanlage mit einem Mehrflansch- 
gehause, insbesondere Vierflanschgehause, das 
AnschluBflansche (1, 4, 6, 8) fur einen Leistungs- 
schalter (3) und/oder einen Spannungswandler (5) 
und/oder einen Schnellerder (7) und einen Kabel- 
abgang fur den AnschluB eines Kabels aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, daB im Kabelabgangsge- 
hause (9) mindestens ein Oberspannungsableiter 
(11) irrtegriert ist der mit seinem einen Hauptan- 
schluB mit dem Leiter des mit Spannung beauf- 
schlagten Kabels und mit seinem anderen 
HauptanschluB mit dem geerdeten Kabelabgangs- 
gehause (9) verbunden ist. 
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